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AVVERTENZE

e Laprova dura 3 ore e mezza

e I punteggi massimi per ogni quesito sono indicati nella tabella sottostante; un punteggio complessivo inferiore a 16
punti invalida la prova.

Quesito o El E2a E2b E3 Eda E4b Voto Finale
Esercizio | 2.0 punti 30 punti 50 punti 3.0 punto | 4.0 punti | 5.0 punto

Voto

Riportare i risultati e i passaggi salienti nel riquadro relativo ad ogni esercizio

E1

Discutere similitudini e differenze tra il teorema di Gauss per il campo elettrico e il teorema di
Gauss per il campo magnetico.
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E2a

Per il circuito in Figura 1 si ricavi I’equazione di stato che ne governa la dinamica.

Ac VY ay
s Ve 2
C
...Piljc,(\ R]

= L ‘Qi&u — V{/ - €M\;
dvc - l < "\‘Ld. A - ‘/\, _ £ 34/)\ - @-LM




E2b

Per il circuito in Figura 1 si assumano a(f) = A-u(f), e(f) = E-u(—) e, per ¢ = 07, il circuito a regime. Si
determini v2(07) e v2 (7) per te(0%, +0). [Suggerimento: u(f) =0 per <0 e u(f) =1 per ¢t > 0]
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E3

Il circuito in Figura 2 evolve in regime sinusoidale con e(f) = Ecos(w?). Si determini la potenza
istantanea erogata dal generatore indipendente di tensione. Si assuma o = 3/2.
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Per il doppio-bipolo lineare affine in Figura 3 si ricavino i parametri della rappresentazione

equivalente Thevénin con matrice [R] e vettore delle tensioni [E].
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E4b

Il circuito in Figura 4 & ottenuto passivando la sorgente interna del doppio-bipolo lineare affine in
Figura 3 e collegando alle porte un generatore di corrente a(f) = Ajcos(wf), un condensatore e un
bipolo b. 1l circuito evolve in regime sinusoidale e b si comporta come ’impedenza Z = R,+jX,.
Determinare il rapporto Ro/Xo quando Z é tale da garantire il massimo trasferimento di potenza

attiva da a al bipolo b.
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Figura 4
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